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Telefunken Diode BY167 Datasheet

BY 167

Silizium-Booster-Diode fiir Zeilenendstufen in FS-Geréaten.
Silicon booster diode for horizontal deflection output circuits in TV receivers.

Vorlaufige technische Daten - Tentative data

Abmessungen - Dimensions
MaBe in mm
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Kunststoffgehiuse
Gewicht - Weight
max. 7,59
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Sperrspannung Ug 7.5 kY
Spitzensperrspannung Ugpa 75 kv
DurchlaBstrom
lamp = 45°C Ig 250 mA
SpitzendurchlaBstrom IEM 3 A
StoBdurchlaBstrom
!p = 10ms iEm 10 A
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BY 167

Min. Typ. Max.
KenngréBen - Characteristics
Umgebungstemperatur tympy = 25°C, falls nicht anders angegeben
DurchlaBspannung

Ig = 200mA, tgmp = 45°C Ug 85
Sperrstrom

Ugp = 5kY IR 1
Durchbruchspannung

Ig = 100 pA Uenr) 7.5
Rickwartserholzeit

g = Ilg = 10mA, ig = 1mA ter S50
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